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kapasitif 6zellikleri
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Hep veya hic yasasina uyar




Dereceli Potansiyel vs Aksiyon potansiyeli

Depolarize veya hiperpolarize olarak
gozlenebilir.

Her zaman depolarizasyon olarak gozlenir.

Genlik uyaranin siddetiyle orantilidir.

Genlik ya vardir ya yoktur. Uyaran siddeti
aksiyon potansiyelinin frekansini etkiler.

ligand gated, mechanosensitive, temperature Voltage gated
sensitive, cytoplasmic singaling molecules
dependent
Na*, K*, CI Na*® & K*

Her hangi bir refraktor periyotla
iliskilendirilmemistir.

Mutlak ve Bagil refraktor periyotlar mevcuttur.

Zamansal veya uzaysal toplanabilirler.

Toplanma s6z konusu degildir. Ya hep ya hig
kural ve refraktor periyotlar!

Sonumlenerek ilerler.

Genligi soniimlenmez.

Prensip olarak hiicre plazma membraninin her
hangi bir bolgesinde meydana gelebilir. (senor
uyaranin geldigi bolge)

Voltaj bagimli Na* ve K™ kanallarinin
yogunlugunun fazla oldugu membran
bolgelerinde meydana gelir.




Yerel pot. Genligi uyariya bagldir.
Uyari siddeti arttikca artar.

Hep veya hic yasasina uymazlar
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Figure 32. Upper panel: the lines of current flow in the simplified core conductor model. Lower panel: the
equivalent circuit of the core conductor model.
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Yerel pot zamana bagli degisimi
Usteldir.



?m?? Membran Kapasitansi
] P
-3 33 C=ke, A/d
1 k=23 ‘membranin dielektrik sabiti

g9 = 8.854x101*  :boslugun gecirgenligi



Birimi uf / cm?
C,,=10 uf/ cm? kas

C,, =1 uf/cm? sinir



Ohmic model

Biological membrane Equivalent circuit representation
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Kapasitor Gzerinde ki yuklerin miktarinda bir degisiklik
olmasi icgin

Akan akim |_

. =AQ / At

At : kapasitif akimin siresi




Kapasitif akim membranda depolanmis yiku degistiren
akimdir.

Don’t Forget f—'n_,ldi
- |
) 1 '
l ‘~\ | 4
SR 3 T %
| jKe d
. =AQ/ At = |




Time “»-

Extracellular side

=
[
gk 3|

""‘+Ill ;

+1 1

—Jl

ytoplasmzc side



Zaman sabiti

nCm 1-20ms Zaman sabiti akson boyutlarina
bagl degil

Zaman sabiti kiicuk olan zarlar kolay ve cabuk depolarize olurlar ve bu nedenle hizli iletirler



Miyelinsiz ve Miyelinli Aksonlarda Yoresel
Akimlar
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Direction of travel of subtnreshold depolanzations

Yerel pot genligi uzakliga bagl olarak
azalir.
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Uzunluk(kablo) sabiti : A

AV, in 1/e ‘sine
Dusmesi igin
gerekli uzunluk
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and Propagation of APs

T, = I'y €y Zar zaman sabiti (s), Am = \r /r; zar
uzay sabiti

potansiyel farkinin akson boyunca pasit iletilmesine
elektrotonik iletim adi verilir
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Stimulus-Response: Threshold

Yerel potansiyelin belirli bir esigi gecmesi
durumunda A.P olusur.
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Ohm’s Law

=V /R

Voltaj buyurse akim artar

Direnc buyurse akim kuculur.



BlUyuk N6ronlarda yuzey alani
Buydur.
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SALTATORY CONDUCTION

MYELINIZATION CONSERVES:

1. Space - smaller fibers can still conduct rapidly ﬁ

2. Energy - less membrane maintenance and |
less active membrane (only

nodal regions} per axon
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